== ———  ——
———
@\{’5‘;?" —

ogniwami
potowkowymi 565W MBB
JAM72D30 565/GB &3

| Prezentacja /J

Zastosowanie-w module ogniw-typu 11BB PERC oraz technologii petgczenia
bezszczelinowego zapewnia wyzszg moc wyjsciowg i lepsza wydajnoseé,

a ograniczenie szczelin‘pomiedzy ogniwami nadaje modutowi atrakCyjny wyglad.
Z ogniwami potowkowymi_ograniczony. zostaje efekt ‘zacienienia, zmniejsza sie
fyzyko powstawania™ punktowych \wypalen,<a produkcja pradu jest bardziej
niezawodna'i'stabilna.
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Dtuzsza gwarancja Posiadane certyfikaty
¢ 12-letnia gwarancja na produkt * |[EC 61215, IEC 61730,UL 61215, UL 61730
o 25-letnia gw. zach. statej degradaciji » 1ISO 9001: 2015 Systemy zarzgdzania jakoscig

» ISO 14001: 2015 Systemy zarzadzania ochrong $rodowiska
» ISO 45001: 2018 Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i
+3.35% higieng pracy

IEC 62941: 2019 Naziemne moduty fotowoltaiczne (PV) -
System jakosci produkcji modutéw PV.
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Nowa gwarancja statej degradacji B Standardowa gwarancja b@, C € @
statej degradacji intertek

www.jasolar.com

Specyfikacja podlega zmianom technicznym oraz testom.
JASolar zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretaciji.




J/A SOLAR JAM72D30 565/GB

RYSUNKI TECHNICZNE SPECYFIKACJA
113442 1096 3041
LI Typ ogniwa Monokrystaliczne
i
Waga 31.8k
[T g .
i i
i Wymiary 2278+2mmx1134+2mmx30+1mm
LRI T
LI 3
Jedn: mm Przekroj przewodu 4mm? (IEC), 12 AWG(UL)
! 10:1
g e — Liczba ogniw 144(6%x24)
s Otw. uiiemienia © @ 1M o
8 ™|
P —— i ] Skrzynka przytgczeniowa IP68, 3 diodes
Mounting holes 4
places for
Nextracker Rama krétka Zigcze QC 4.10-351/ MC4-EVO2A
Otw, montazowe M =
Sszt Dtugos$¢ przewodow Pionowo:200mm(+)/300mm(-);
] (W tym konektor) Poziomo:1300mm(+)/1300mm(-)
g)gg.tlodpmwadzajqce
| Rama diuga Szyba przod / szyba tyt 2.0mm/2.0mm
Sposob pakowania 216 61l Bl
Uwaga: Na zyczenie dostepne inne kolory ramy i dtugosci przewodéw. 720 szt./kontener 40HQ
PARAMETRY ELEKTRYCZNE W WARUNKACH STC
JAM72D30
TYp -565/GB
Moc maksymalna (Pmax) [W] 565
Napiecie obwodu otwartego (Voc) [V] 50.28
Napiecie w punkcie mocy maksymalnej (Vmp) [V] 42.42
Prad zwarciowy (Isc) [A] 14.21
Prad w punkcie mocy maksymalnej (Imp) [A] 13.32
Sprawnos$¢ modutu [%] 21.9
Tolerancja mocy
Wspétczynnik temperaturowy Isc (a_lsc)
Wspétczynnik temperaturowy Voc (R_Voc) -0.275%/°C
Wspotczynnik temperaturowy Pmax (y_Pmp) -0.350%/°C
STC Irradiancja 1000W/m?, temperatura ogniwa 25°C, AM1.5G

Uwaga: Dane elektryczne w tym katalogu nie odnoszg sie do konkretnego modutu i nie sg czescig oferty. Stuzg one wytgcznie jako poréwnanie réznych typow modutow.

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA PRZY 10% WSPOLCZYNNIKU NASLONECZNIENIA WARUNKI PRACY
TYP JAM72D30 Maks. napiecie systemu 1500V DC
-565/GB
Moc maksymalna(Pmax) [W] 605 Temperatura pracy -40°C~+85°C
Napigcie obwodu otw.(Voc) [V] 50.55 Zabezpieczenie maksymalne 30A
- Maks. obcigzenie przodu*  5400Pa(112 Ib/ft?)
Napigcie przy Pmax(Vmp) [V] el Maks. obciazenie tyh* 2400Pa§50 Ib/ft?)
Prad zwarciowy(Isc) [A] 15.20 NOCT 45+2°C
Natezenie pradu przy Pmax(Imp) [A] 14.25 Bifacial** 70%+10%
Wspotczynnik nastonecznienia (tyt/przod) Bezpieczenstwo ppoz. UL Type 29
*W przypadku instalacji Nextracker, maksymalne obcigzenie statyczne nalezy wzig¢ pod uwage pismo o zgodnosci miedzy JA Solar i Nextraker.
**Bifacial=Pmax, ty/Rated Pmax, przéd
CHARAKTERYSTYKA
Krzywe prad-napiecie JAM72D30-555/GB Krzywe moc-napiecie JAM72D30-555/GB Krzywe prad-napigcie JAM72D30-555/GB
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